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650V, 200A, IGBT 模块

主要特点 

◆ 低 VCEsat

◆ 低开关损耗

◆ 标准封装

典型应用 

◆ 电机驱动

◆ 风力发电机

◆ 大功率变流器

产品概要 

VCES=650V 

IC nom=200A / ICRM=400A 

引脚定义 

SOT-227 

IGBT(TC=25°C 除非另有标注) 

最大额定值 

参数 符号 测试条件 数值 单位 

集电极-发射极电压 VCES Tj=25°C 650 V 

集电极持续直流电流 ICnom TC=90°C, Tjmax=150°C, 200 A 

集电极重复峰值电流 ICRM tp=1ms 400 A 

栅极-发射极电压 VGES - ±20 V 

耗散功率 Ptot TC=25°C, Tjmax=150°C, 500 w 

特征值 

参数 符号 条件 
数值 

单位 
最小值 典型值 最大值 

集电极-发射极饱和电压 VCEsat IC=200A, VGE=15V Tj=25°C - 1.6 1.9 V 

栅极阈值电压 VGEth IC=1.5mA, VCE=VGE, Tj=25°C 4 5.2 6 V

集电极-发射极截止电流 ICES VCE=650V, VGE=0V, Tj=25°C - - 40 uA

栅极-发射极漏电流 IGES VCE=0V, VGE=±20V, Tj=25°C - - 400 nA 

栅极电荷 QG VGE = -15V/+15 V - 1.19 - μC 

栅极电阻 RG Tj = 25°C - 3.8 - Ω 

输入电容 Cies f=1MHz, Tj =25°C, 

VCE=25V,VGE=0V 

- 20.5 - nF 

反向传输电容 Cres - 0.16 - nF 

开通延迟时间 tdon 

IC=200A,VCE=400V,VGE=±15V, 

RG=22Ω 

Tj=25°C 

- TBD - 

ns 
上升时间 tr - TBD - 

关断延迟时间 tdoff - TBD - 

下降时间 tf - TBD - 

开通损耗能量 Eon - TBD - 
mJ 

关断损耗能量 Eoff - TBD - 

结到外壳的热阻 RθJC IGBT - - 0.3 K/W 

在开关状态下温度范围 Tj op -55 - 150 ℃ 

 
Pb
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二极管(TC=25°C 除非另有标注) 

最大额定值 

参数 符号 测试条件 数值 单位 

反向重复峰值电压 VRRM Tj=25°C 650 V 

正向持续直流电流 IF - 200 A 

正向重复峰值电流 IFRM tp=1ms 400 A 

特征值 

参数 符号 条件 
数值 

单位 
最小值 典型值 最大值 

正向导通压降 VF IF=200A,VGE=0V Tj=25°C - 1.70 1.90 V 

反向恢复峰值电流 IRM IF=200A,VR=400V, VGE=-15V, 

RG=22Ω 

Tj=25°C 

- TBD - A

恢复电荷 Qr - TBD - μJ

反向恢复损耗 Erec - TBD - mJ

结到外壳的热阻 RθJC - - - 0.5 K/W

在开关状态下温度范围 Tj op - -55 - 150 °C

模块(除非另有标注 TC=25°C） 

参数 条件 符号 
数值 

单位 
最小值 典型值 最大值 

模块安装扭距 M4 螺丝 M 1.1 - 1.5 Nm 

端子联接扭距 M4 螺丝 M 1.1 - 1.5 Nm 

重量 - G - 30 - g 
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电气特性图表 

图 1.  IGBT 输出特性曲线 图 2. IGBT 传输特性曲线 

图 3.  IGBT 结电容曲线 图 4. 二极管正向偏压特性曲线 
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HSM
HG65T200D
CCYWWAA 

SOT-227 外形尺寸 

SOT-227 丝印信息 

DIMENSIONS IN MILLITMETERS 

符号 最小值 最大值 

A 31.50 31.88 

B 7.80 8.20 

C 4.09 4.29 

D 4.09 4.29 

E 4.09 4.29 

F 14.91 15.11 

G 30.12 30.30 

H 37.80 38.23 

J 11.68 12.22 

K 8.92 9.60 

L 0.76 0.84 

M 12.60 12.85 

N 25.15 25.42 

O 1.98 2.13 

P 4.95 5.97 

Q 26.54 26.90 

R 3.94 4.42 

S 4.72 4.85 

T 24.59 25.07 

U -.05 .10 

V 3.30 4.57 

W 19.81 21.08 

标志 产品型号

“CC”

晶圆与封装代码 

“YWW”

日期代码

“AA”

生产代码




